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Sposéb gaszenia pian zawierajqcych czqstki starki-
Patent trwa cd dnia 21 wrzeénia 1962 r.

Wynalazek dotyczy sposobu gaszenia na dro-
dze chemicznej pian zawierajgcych czastki siar-
ki. Konieczno§¢ niszezenia nadmiernie trwa-
tych pian zachodzi przy flotacyjnym oddzie-
~ laniu siarki od skaly plonnej. Tworzenie sie

piany zawierajgcej czastki siarki jest w tym
przypadku warunkiem oddzielenia jej od skaly
plonej, natomiast nadmierna trwalo$¢ piany
staje sie- powodem strat siarki wskutek nie-
uniknionych przelewéw z koryt transportowych
i zbiornikéw, zaklécen w pracy pomp koncen-
tratu i tym podobnych trudnosci ruchowych.
Bardzo wysoka trwalo$é produktu pianowego
moze spowodowaé rowniez zaklocenia techno-
logiczne, np. uniemozliwi¢ prowadzenie flota-
cji wielostopniowej, badZz grawitacyjnego za-
geszczania koncentratu po zakoiczeniu flota-

*) Wiasciciel patentu o$wiadezyl, ze wspéi-
twoércami wynalazku sa mgr inz. Irena Szy-
maniska i mgr Jerzy Sieluiycki.

cji. Teoretyczne podstawy wyboru $érodkéw che-
micznych przydatnych do gaszenia pian poflo-
tacyjnych sg sformulowane w spos6b niepelny
i cgélnikowy. Sprowadzaja sie¢ one do- wynika-
jacego z réwnania absorbcji Gibbsa stwierdze-
nia, ze §rodek gaszacy piane musi mieé¢ wyzszy
aktywnosé powierzchniows, niz §rodek poprzed-
nio uzyty do wylworzenia tejze piany, czyli ze:

do do
) S,T ((—) S, T
dco dco
gdzie:
¢ — napiecie powierzchniowe roztworu

¢t — stezenie w roztworze Srodka gaszgcego
cz — stezenie w roztworze $rodka wytwarza-
jacego piane

S — powierzchnia rozdzialu faz

— temperatura w °K.

NaleZy podkreslié, ze nieréwnosé forrmutuje
tylko warunek konieczny, nie 7a§ warun-k wy-
starczajacy, w zwiazku z czym speiuicuie jej



przez dowolng substancje wzgledem konkret-

nego ukladu nie daje gwarancji, Zze substancja

ta rzeczywiscie okaze sie Srodkiern niszczacym’

piane w tym ukladzie. Fakt ‘ten’ znajdu‘jb czeste
potwierdzenie w praktyce laboratoryjnej i prze-

myslowej: W odniesieniu do pian zaw1eta1acych -

czagstki siarki przeprowadzone badania wyka-
zaly, ze piany te gasza $rodki, ktéfe poza wyz-
sza aktywnosécia powierzchniowa niz stosowa-
ne $rodki wytwarzajace piane, posiadaja zara-
zem. zdolncéé hydrofilizowania
ziarn siarki. W efekcie  wspéldzialania tych
dwéch ezynnikéw. uzyskuje sig réwnolegle wy-
stepienie nawzajem korzystme uzupelniajacych
sig zjawisk, w wyniku kitérych nastepuje szyb-
ki i calkowity rozpad piany zawierajgcej czast-
ki siarki: ubywania z powierzchni rozdziatu
faz substancji poprzednio uzyteJ w roli §rodka
wytwarzajacego piang oraz latwiejszego odpa-

- dania od $cianek pecherzykow ziarn siarki
wskutek zmniejszenia si¢ hydrofobowoSci " ich -

powierzchni.
Podanym warunkom czynia zado$é alkiloary-

“losulfoniany, np. dodecylobenzenosulfonian so-

dowy. Dlugosé i wynikajaca z obecnoSci grupy
polarnej asymetria czasteczki alkilo--arylo sul-
fonianéw nadaja im odpowiednio wysoki sto-
pien aktywnosci powierzchniowej, za§ obecnoéé

w czasteczce atoméw siarki i tlenu powoduje,

#e staje si¢ ona swego rodzaju pomostem mie-

powierzchni .

dzy siarka a woda. Jak wykazaly przeprowa-
dzone  préby mnajlepsze wyn'ki uzyskuje si¢
przez stosowanie alkilo-arylo-sulfonianu sodo-
wego w postaci rozcieficzonego wodnego roz-

4woru, np, 1% wkraplanego w sposéb ciagly

do “rynny, ktéra splywa produkt planowy. Zu-

zycie dodecylobenzenosulfonianu sodowego, ule-

gajac pewnym wahaniom w zalezno$ci od ro-

dzaju -uzytego spieniacza, rozdrobnienia siarki

I struktury piany, nie przekracza 0,5%0 w od-

niesieniu do masy cze$ci stalych w produkcie

pianowym.

Zastrzezenia patentowe

1 Sposéb gaszenia pian zawierajgcych czastki

siarki polegajacy na wpiowadzeniu do pia-
ny substancji o "aktywnoéci powierzchnio-

‘wej wyzszej niz aktywno$§é powierzchniowa
$rodka uprzednio uzytego do wytworzema
piany, znamienny tym, ze wprowadza sié al-

. kilo-arylosulfonian.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1 znamienny tym, Ze
alkilo-arylosulfonian wprowadza sie w roz-
tworze wodnym.

Centralne Lgboratorium
Kopalnych Surowcéw
Chemicznych

Zastepca: mgr inz, Aleksander Zetel
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